










 

Поз. 

обозначе- 

ние 

Наименование Кол. Примечание 

    

 Конденсаторы   

C1 1206 – 0,47 мкФ±20% X7R 1  

C2 0805 – 0,1 мкФ±20% X7R 1  

C3 T-В-16B-10 мкФ±20% 1  

    

 Микросхемы   

DD1 PIC12C509A-04I/P 1  

    

 Резисторы   

R1 ЧИП-0805 – 1 кОм±5% 1  

R2 ЧИП-0805 – 10 кОм±5% 1  

R3 ЧИП-0805 – 100 кОм±5% 1  

R4 ЧИП-0805 – 10 кОм±5% 1  

    

 Диоды   

VD1 DL4148 1  

    

    

X1 Разъем PBD-10 1  

    

    

 Панель цанговая TRS-8 DIP 8 конт. 1  
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